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Problema 1 Cuestion 1

Se pretende disefiar un rectificador de onda completa que se conecte a una red Se desea refrigerar dos transistores que disipan 80W cada uno y dos diodos que
trifasica de 1kV (tension eficaz de linea) y 50Hz para proporcionar una tension de disipan 20W cada uno. Suponiendo que |a temperatura ambiente puede variar entre 10
salida cuyo valor medio sea ajustable entre 200 y 800V. Suponiendo que la carga y 50°C, elegir €l radiador o los radiadores adecuados sabiendo que sblo se dispone de
conectada a dicho convertidor esresistiva pura, se pide: radiadores de 0,15°C/W, 0,2°C/W, 0,5°C/W, 1°C/W, 5°C/W y 10°C/W, que se tratara

de utilizar el menor nimero de radiadores posible y que los componentes tienen que

a) Determinar las formas de onda de corrientes y tensiones que definen el estar aislados el éctricamente del radiador.

comportamiento del sistema.

b) Determinar los valores entre los que puede variar €l pardmetro de control para

conseguir latension de salidaindicada. Datos de los transistores
C) D_efi nir _Ias especificaciones de corriepte Y tensién a exigir a los disti ntos Temperatura maximade la union: 150°C
2:1 i):ggvlcc))wue configuran la topologia si |a carga puede estar comprendida Resistenciatérmica unién-capsula 0,6°CIW
Resistencia térmica cipsula-radiador:

Contacto directo 0,15°C/wW
Contacto con mica 0,30°C/W
Contacto con silicona 0,10°C/W
Contacto con micamas silicona 0,25°C/W

Datos de |os diodos

Temperatura méximade la unién: 175°C
Resi stencia térmica union-cipsul a: 0,8°C/W

Resistencia térmica capsul a-radiador:

Contacto directo 0,20°C/W
Contacto con mica 0,40°C/W
Contacto con silicona 0,15°C/W

Contacto con micamas silicona 0,30°C/W
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Problema?2

Con el propdsito de suministrar la corriente necesaria para dimentar la carga de la
Figura P2, se colocan dos convertidores buck en paralelo como se indica. Si las
tensiones de control de los dos interruptores presentan la forma que también se

muestraen lamismafigura,

a) Determinar el valor delatensién enla carga.

b) Representar lasformasdeondadei, 1,i, » €itor.

¢) Determinar los maximos esfuerzos de tension y corriente a que estédn sometidos

los dispositivos semiconductores del circuito.

d) Si soélo se dispone de diodos con Vg=50V, =10A y V=1V @10A, ¢;cOmo se
podriaimplementar € circuito delafigura?

e) Calcular el valor del condensador C para conseguir un rizado de la tension de

salida de +5%.
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Cuestion 2

Se dispone de un inversor monofésico como el de la Figura C2 con los transistores
gobernados con modulacion PWM senoidal.

Cuando se trabaja con un indice de modulacién m=0,6, €l analisis de los armonicos
delatension de salidaes el que seindicaen lamismafigura. En estas condiciones:

a) ¢Cud eslafrecuenciade conmutacion de losinterruptores?
b) ¢Cud eslarelacion de transformacién del transformador?

c) Dibujar, aproximadamente, las formas de onda de tension y corriente por la
carga suponiendo que ésta es altamente inductiva

d) Discutir cudles serian las ventajas e inconvenientes de utilizar unafrecuencia
de conmutacion mas elevada.
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FIGURA C2



